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摘要(译)

提出了一种制造TFT阵列面板的方法。该方法包括：利用第一掩模在衬
底上形成栅极线和栅极;在栅极线和栅极上沉积绝缘层;沉积半导体层;沉
积n +非晶硅层;用第二掩模在基板上形成数据线，源电极和漏电极;去除n 
+非晶硅层的暴露部分;通过使用第三掩模在半导体层，n +非晶硅层，数
据线，源电极和漏电极上形成钝化膜，使得暴露漏电极和半导体层的一
部分;去除半导体层的暴露部分;通过使用第四掩模形成连接到漏电极的暴
露部分的像素电极。
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